














































专利名称(译) 可穿戴电极和制造方法

公开(公告)号 US20180271441A1 公开(公告)日 2018-09-27

申请号 US15/467235 申请日 2017-03-23

[标]申请(专利权)人(译) 英特尔公司

申请(专利权)人(译) 英特尔公司

当前申请(专利权)人(译) 英特尔公司

[标]发明人 DABBY NADINE L

发明人 DABBY, NADINE L.

IPC分类号 A61B5/00 H01B5/14 H01B13/00 A41D1/00 A61B5/04

CPC分类号 A61B5/6804 H01B5/14 H01B13/0036 A61B2560/0468 A61B5/04 A61B2562/125 A41D1/002 A41D1
/005 A41D13/1281 A61B5/04085

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

可穿戴电极包括第一材料的第一层，位于第一材料上的第二材料，第二
材料具有第一压缩强度，第三材料位于第二材料上，第三材料具有不同
于第二材料的第二压缩强度。第一压缩强度和第四材料包括位于第三材
料上的导电元件，位于第二材料周围，并连接到第一材料。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/30a16320-6c85-4949-876e-f54203d1bc3f
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/063581316/publication/US2018271441A1?q=US2018271441A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220180271441%22.PGNR.&OS=DN/20180271441&RS=DN/20180271441

